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l1l. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y HABILIDADES QUE EL ALUMNO DEBE DE
ADQUIRIR

El alumno adquiere los conocimientos para comprender principios basicos de la electronica, para su
aplicacion en el manejo de equipos, su influencia en el ambiente y la vision en el uso de las actuales
tecnologias de comunicaciones.

IV. VINCULO DE LA MATERIA CON LA CARRERA

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero en Telematica la capacidad para conocer los elementos
semiconductores y aplicarios en el andlisis, disefio, simulacion y construccion de circuitos electronicos
analogicos para su uso en la rectificacion de sefiales alternas, amplificacion de voltajes y corrientes, asi
como en circuitos para el acondicionamiento y procesamiento de sefiales eléctricas.

V. MATERIAS CON LAS QUE SE RELACIONAN
Circuitos eléctricos, redes o
VI. OBJETIVO GENERAL:

Analizar y comprender los fundamentos de la electrénica y relacionar estos conocimientos con todos los
dispositivos electronicos que son comunes en la actualidad.

PARTICULARES:

Comprender y aplicar los conceptos basicos de la electrénica. Dominar el funcionamiento de los
semiconductores y el principio de operacion del diodo.

Conocer el trabajo que realizan los transistores y aplicar los amplificadores operacionales basicos.
VII. CONTENIDO TEMATICO:

UNIDAD I. DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES 1.2.2 Tipos de Diodos.

1.1 Materiales semiconductores 1.3 Parametros y caracteristica eléctricas

1.1.1 Materiales intrinsecos 1.3.1 Hoja de datos

1.1.2 Materiales extrinsecos 1.3.2 Pruebas eléctricas con equipo de medicio
1.2 Diodos (Voltimetro, hmetro, osciloscopio)

1.2.1 Caracteristicas generales UNIDAD II. FUENTES LINEALES DE ALIMENTACION
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2.1 Transformador reductor

2.2 Rectificador

2.2.1 De media onda

2.2.2. De onda completa

2.3. Etapa de filtracion

2.3.1 Voltaje de rizo

2 4. Etapa de regulacion.

2.4.1 Con diodo zener

2.4.2 Con circuitos integrados.

2.5 Disefio y construccion, en circuito impreso, de
una fuente de poder.

UNIDAD Ill. TRANSISTOR BIPOLAR (BJT) Y DE EFECTO
DE CAMPO (FET)

3.1 Transistor bipolar (BJT)

3.1.1 Construccidn interna y polarizacion
3.1.2 Configuraciones

3.1.3 Circuitos de polarizacién

3.1.4 El transistor como amplificador

3.1.5 Ef transistor como interruptor

3.1.6 Parametros y caracteristicas eléctricas
3.2 E! transistor de efecto de campo (FET)
3.2.1. Construccion interna y polarizacion
3.2.2 Circuitos de polarizacion

3.2.3 Parametros y caracteristicas eléctricas
3.3 Sistemas Multietapa

3.3.1 Circuitos mixtes (BJT y FET)

3.3.2 El transistor Darlington.

3.3.3 Amplificador diferencial.

VIIl. METODOLOGIA DE TRABAJO Y/O ACTIVIDADES PARA EL ALUMNO

Curso taller orientado al trabajo de investigacién, propiciando en el alumno el andlisis tedrico de la
electronica asi como la construccién de conocimientos practicos, mediante la aplicacion de fa teoria en
practicas de circuitos en el laboratorio. El docente guiara el trabajo grupal para avalar el cumplimiento de

las actividades.
Practicas sugeridas:

Comprobar el funcionamiento del diodo de manera simulada y practica.
Obtener las curvas caracteristicas del BJT por medio de tabulacion.
Disefiar y construir circuitos amplificadores utifizando el transistor BJT.
Comprobar en un amplificador operacional el funcionamiento las configuraciones gstablecidas en q{
temario empleando paquete de simulacién y dispositivos fisicos.

Implementar una fuente de poder lineal de 5 y 12 Ve en baquelita.

Operar un Convertidor Analogico/Digital con amplificadores operacionales y resistencias.
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3.4 Optotransistores

3.4.1 Optoaisladores con Salida a transistor y a
Darlington

3.4.2 Optoaisladores con Salida de compuerta
l6gica

3.4.3 Optointerruptores reflectivos y de ranura
UNIDAD [V. AMPLIFICADORES OPERACIONALES

4 1. El amplificador operacional ideal

4.2 Esquema interno

4.3 Parametros y caracteristicas eléctricas
4.3.1. Relacién de rechazo en modo comun

(CMRR)
4.3.2 Tension de OFFSET :

, L UNIVERSIDAD DI GLADALAIARA
4.3.3. Corrientes de pOlarlzaC|0n Centro Universitano de Ia Costa
4 3 4 Tierra Virlual Campus Puerte Yabaria

4 4. Circuitos basicos. T
e S agnl

4.4 1 Inversor ==y
4.4.2 No inversor h A
4.4.3 Comparador

4.4 4 Sumador DEPARTAMENTO DE
4 4 5 Restador CIENCIAS EXACTAS

4.4.6 Integrador y diferenciador
4.5 Circuitos convertidores
4.5.1 De voltaje a corriente
4.5.2 De corriente a voltaje.
4.5.3 De voltaje a frecuencia.
4.5.4 De frecuencia a voltaje.
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Malvino (2000). Principios de electrénica; 6° ed. Mc Graw Hill. México

Schilling & Belove. Circuitos Electrénicos, Ed. Mc Graw Hill

Sedra. Dispositivos Electrénicos y Amplificadores de Sefiales, Ed. Interamericana

COMPLEMENTARIA:
Boylestad & Nashelsky (2012). Electronica. Ed. Pearson. México.

X. CALIFICACION, ACREDITACION Y EVALUACION
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La evaluacién del curso se realiza con fundamento en el reglamento general de evaluacién y promocion de
alumnos de la Universidad de Guadalajara y conforme al articulo 12. Los medios de evaluacion y criterios
son los siguientes:

Examenes (2) 40%

Desarrollo de trabajo practico 40%

Participacion en clase y tareas 20%

XI. PERFIL DEL DOCENTE

Un profesional dedicado al aprendizaje y a la ensefianza, con una sdlida formacion en el area de la
electrénica (ingeniero eléctrico, ingeniero en electronica, etc.)

XIl. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA:

Salvador Gudifio Meza

XIll. FECHA Y PROFESORES PARTICIPANTES EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA DEL CURSOS
Febrero 2014, agosto 2014. Salvador Gudifio Meza.

Julio 2016. Héctor Javier Rendén Contreras, Salvador Gudifio Meza, Alejandro Meneses Ruiz, Juan
Manuel Brisefio Galvez
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